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8 é E% Esencialasnts censta ds un filamsnte recubiscte
& @@ per un cilindse metélico que astda ceme chiteds y.
E¥ECTO TERMO-IONICO: . recubierte sste Oltime también per une s des cilin
DISTRIBUCION DB MAIWELL-BOLTZUAN dzes (segln el tipe de dicdo) qus reciben sl nambr
. : " de placs. €1 filsmente y sl clteds estén en centac
i te térmice de ferma que se pusda celentsr sl céted
Material.~ cuande per sl Pilamente circuls una cerrients asde-
2 Fuentes de alimentacidn de 15 V 34 - . cuads. La & las places nstén separades del citods
;mrv:;ﬁ‘:i;:t:ra‘l e ' par un lnquclio sapacie. Teds el cenjunts ss halla
2 imperfmetros ' ; carrade ea una cépsula de vidrio en la que se ha
T Voltfmetro ! practicade un vacis dsl erden de 10°7 wm Hp ¥ ceda
i sleasnte as sonsctable desde sl extszrior amediante
Montajes ) un siztema sstandsr de terminales
a/ Bequema: Realiza aqui un ssquesa dasl diocdo
- ‘_' plnca ) o
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Haz una rspresentacién clara del montaje que tienss enc:

A’ estard regulado para fondo de escala 0’3 A. de la msss

A sstard regulado para fondo de ascala 3 A
V estard inicialmente regulado para 30 V, en el mo- ' .
mento o0 que las lecturas queden 'ppr debajo de 6V
deberd sustituirse por la regulacidn a la escala de
6V que permitird mayor finura en el ajuste de la
tensién
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Fundesentos tefrices.- .
i

Un astal ss un eélido constituide por una distribueifn
reticular da £temss satrs las qus ss pusde mever con libar-
tad una parts de les electrones. L sovilided de estes slec-
trenss ss la respsnsable ds la gran comductividsd sléotrios
(y téraica) de estes matsriales. Las lnica h.::;ra existents
para ol mevimjisnte ds sstos slectrenss es l: propia supecfi-
cie 1{aite dal smatsrial: em ol intericr dsl mstal ssts parte
ds les slactzonss puade msverss con libsrtad pers ne pusden
salir del metsl. Lates slectranss ss cospartarfan coms partf-
culas des uns gas cenfinado sn un recipisnts cuyas paredss
serfan las superficiss li{mito del sélico.

81 se calisnta sl materisl sstos slstrones adguieren
afs energfs sn su mevimiento pudiende los qus adquisrsn su=
ficisnta sscepar del metal: la csnduccién sléctrica pusde
extenderas mfs allf dsl conducter por la aparicién ds porta-
dores librsa.

El néasrd de slectrones que habrf disponibles fuers del
astal serf igusl al nimerc de slectranes del setal cuya sner-
gis es supsrior o igusl s la necssaris pars sscepsr dpl satal
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En el case del diode, mediants sl filassnte, calentasos

sl cftedo hasta una tempsratura detarminada,si esa tempe~

ratura s suficisnte come para que hays bastantas slsctro=
nes “escapados® podrd haber conduccifn entre el cétode y
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ia placa y sSlasents circularf cerrients sléctrica en el
sentide de place a chtede pussts que la primers, al estar

tefa, ne dispens ds slsctrenes libres para la conduccifn
€1l ¢éiodo splicscifn del efects tarmeidaice.

En lz imagen que ss ha sugsrido anteriormente para el matal
la principal medida de la snergfa de los electrones (bfsica-
mente dabida a 3u valocidad) serd la tempsraturs a que se
ancusntrenal jas de elsctronss, por tanto podremos pansar
que ssta snergfa es funcifn dnica.de la temparstura.

Dadc el slevado nimsre de slectrones qus forman sl jas
no todoe allos tienan que tener la misma velocicad (aner;fa)
unos tendrdn una velocldad suprior y otrus inferior distri= °
buydndoss de acuerdoc con una determinada Suncin. Esta
funcidn noe daré sl nimero de partfculas ( sn ests casc alece
tronss) en funcidn da la volocidad { o ensrgfa). Como el nf=
mero c¢e partfculas es muy elevazo as més cémodo trhajar con

- 1a proporcifn de partfculas,

La intensidad de la corriente que circula por el diodo
dependerd ssncialmente del nimerc de parifculas (portadorss)
con carges elfctrica, da le carga de estes y de la velocidad
de los mismos, Al tratarss de édectronas la carga ss una
constante igual para todos y al conectarse entrce cdtodo y

. 8noda del diodo la misma diferencia de potencial todos ae=

rén scelarados ds la misma mansra con luo qua podremos supo=
nar constante ls velocidad, Os lo Jnico que dependerd la
intensidad, sard, por tanto, da el nlmero de slectronas que
han logrado ucapar. La intensi.dad serd una buens medida del
ndmero de part!eulas.

Una manera sencilla de hacerss una idea de como se distri.
buye el nimero de partfculas en funcifn de la snergfa( o ve-
locidad, ambos parfmetras micen ssencialmsntse los mismo en
este caso)serfa dJeterminar a cada tamperatura del ¢ftodo
cuantios slectrones han logrado sscapar, es decir cuantao aunss
ta la intsnsidad por cada incremento de tampsratura.
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vs alguna agners ser{e nedir cuanta 2nerji fa hay gjue apsrc=
tar para gus ss libersn lcs "sijuientas slegctrones? Los

qua nenos snarjfe tanfan serfa los §l:i:33 an 3er l1iberados,
Hay algunos inconvenisntes an utlizar' 8} aporte de color
coac meners cs aumnentar la annrg!n ds los sls:.rnnea ya

que no santraga anergia par igual a todnq,pard nos puad:

dar una idsa.

Oghe tenarse en cuanta gue en nuastro cszcrnamisnt) se ha
prescindido de complicaciones asymisndocobohachc ®d qus

las elsctrones de conduccifn S8 comportan ome un Jas idsal
hay que tsner en cuanta gue Bsos slecirones a3stan confinades

‘por un potenclal- y qus hay otros {elszctrones ds valancia)

gue pueden interferir la distribucidn {ceme ce hecho lo
hacen) no sisndo la estadistica de Maxuell=2cltzman la =is
indicada pares "gssas®™ en estas circunsc ancias, De todos®
formas las desviacicnas qus sncontrzmes parc2 este nival
no esn excesivas y, sin pracisidn, nos dz una idaa,

da Operar.=

Al estar ya todo conectado lo primarc que debe hacarse
es comparar sl montaje con el szquema y ensendarlo bisn.

una vez cubierto esta primer objetivo poner al filamento del

diodo incandsscente girando sl potancifuetro del regulador
casi al miximo hacia la derecha. Esperar unos dos ainutos
hasta que se astabilica, Hacer una medidad ds la tensidn

e intensidad de slimentacién del filamento ( su producto
es la potencia suministrada para el caldes)} y una de la
intensidad que. circuln por sl circuito cfitodo=placs.
8ajando de 0'SV sn 0'SV la tensiin de alimentaclénprocedar
de la misma mansra hasta tener el filamento rrid.

Rellenar sl sijuients cuadro de datoss:

| mee- vew W SR

[84(3){

i

I'J o _.'.‘-.- . N
G e aibes i oy S

Reprsasntar grificsmente I,( l-) y- su derivada
(obtenida & partir de las dlfcr-nctnu)
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Observacionss.~

Quizés no Suade clarc sl hecho de qus as utilice.
/¥ ea vez e u. Recordesce que nuestss intencién
ara detacminay la foras de la dependencia sntre el
niaszo de electrones y sy snargia, qus enconpramos
afiediendo snergfa a todos los slectzones y determi-
nando el suments del afasro de alsctronss libres para
cada sueente de ensrgfa ds los confinsdos. La energla
de los electrones confinados 68, de alguns forma, tes~

peratura mientras que 4 es la snargfa emplesda an calentasr
el filamento. )

USSR energis emitide por radiacién

&5 un cusrpo es proporcinal a la cuarta potencis de su
temperatura. Si hacssos un bclances energétice en el
cé-todo tendraacs gue euendo este estd en sguilibrio

88 cumplirésensrgfe qus sc l¢ ontrega= snergfis qus snits,
cen ls que .

V& Kext Thaxt = Kgpe Tooat
Como nos es suy #ificil evaluar lm constantes de emisién
del cétodo y dal £ncde que le snvuelve con el qus esté en ag
oquilibris térmico y solo dessamcs taner una idse eproxi-

Ssda de la tesperstura prescindimes de la influsncia de
radiscibn desl extsrior y

Teat propercional a \? v



